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FGB30N6S2DT Detalles de producto




	
	
General Description
The FGH30N6S2D, FGP30N6S2D, and FGB30N6S2D are Low Gate Charge, Low Plateau Voltage SMPS II IGBTs combining the fast switching speed of the SMPS IGBTs along with lower gate charge and plateau voltage and avalanche capability (UIS). These LGC devices shorten delay times, and reduce the power requirement of the gate drive.
Features
• 100kHz Operation at 390V, 14A
• 200kHZ Operation at 390V, 9A
• 600V Switching SOA Capability
• Typical Fall Time. . . . . . . . . . . 90ns at TJ = 125°C
• Low Gate Charge . . . . . . . . . 23nC at VGE = 15V
• Low Plateau Voltage . . . . . . . . . . . . .6.5V Typical
• UIS Rated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150mJ
• Low Conduction Loss
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Fairchild Semiconductor	
FGB30N6S2D
	


281Kb / 12P	   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
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Fairchild Semiconductor	
FGK60N6S2D
	


185Kb / 9P	   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode

	
FGH40N6S2D
	


208Kb / 9P	   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode

	
FGH20N6S2D
	


232Kb / 9P	   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode

	
FGH30N6S2D
	


281Kb / 12P	   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode

	
FGH50N6S2D
	


195Kb / 9P	   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode

	
FGP20N6S2D
	


231Kb / 9P	   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Stealth Diode

	

Intersil Corporation	
HGT5A40N60A4D
	


100Kb / 9P	   600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode

February 2000
	
HGT1S3N60A4DS
	


130Kb / 10P	   600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode

January 2000
	
HGTG20N60A4D
	


351Kb / 9P	   600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode

October 1999
	

Fairchild Semiconductor	
HGTG20N60A4D
	


204Kb / 9P	   600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode







More results









	
Acerca de Fairchild Semiconductor





	
	
Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.

La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.

Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.

La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.


*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.















	Enlace URL

	















English
中文
한국어
français
español
日本語
Deutsch
italiano
русский
polski
português
Tiếng việt
Indian
Mexican
British
New Zealand




	Política de Privacidad
	ALLDATASHEET.ES


	
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

	
Todo acerca de Alldatasheet   |  
Publicidad   |   

Contáctenos   |  
Política de Privacidad   |   

Intercambio de Enlaces   |  
Lista de Fabricantes

All Rights Reserved©Alldatasheet.com 




	 
Mirror Sites
English :   Alldatasheet.com  |  
English :    Alldatasheet.net  |  
Chinese : Alldatasheetcn.com  |  
German :  Alldatasheetde.com  |  
Japanese : Alldatasheet.jp

Russian : Alldatasheetru.com  |  
Korean : Alldatasheet.co.kr  |  
Spanish : Alldatasheet.es  |  
French : Alldatasheet.fr  |  
Italian : Alldatasheetit.com

Portuguese : Alldatasheetpt.com  |  
Polish : Alldatasheet.pl  |  
Vietnamese : Alldatasheet.vn

Indian : Alldatasheet.in  |  
Mexican : Alldatasheet.com.mx  |  
British : Alldatasheet.co.uk  |  
New Zealand : Alldatasheet.co.nz

	
Family Site :   ic2ic.com  |  
icmetro.com




























